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SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

CONSTRUCTION :
Matériau semiconducteur : Silicium

Matériau du boitier . Métal/verre

DIODES DE REDRESSEMENT A TEM-
PERATURE DE BOITIER SPECIFIEE

Numéros de type :

1 N 3879 1 N 3882
1 N 3880 -1 N 3883
1 N 3881

1 — DESCRIPTION MECANIQUE
Références d’encombrement
Code CEI 191-2: A3M (pW = M5}
A3 U (W = 10-32 UNF 2A)

Référence nationale :
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2 — APPLICATION ELECTRIQUE

Redressement de courant
jusqu'a 6 A
avect, <200 ns

3 — NIVEAUX D’ASSURANCE
DE QUALITE

FetL

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

4.1. — Tension:
TYPES
, 1 N 3879 1 N 3880 1 N 3881 1 N 3882 1 N 3883 Unité
PARAMETRES
4.1.1. — Tension inverse de créte ... | Vawm 50 100 200 300 400 \
412 — Tgnsion inverse de pointe
répetitive ............. ... Vaam 50 100 200 300 400 v
4.1.3. — Tension inverse de pointe
non répétitive .. .. ... ... ... Vasmu 55 110 220 330 440 \Y
4.1.4. — Tension inverse continue ... VR 50 100 200 300 400 \Y
4.2. — Courants
4.2.1. — Courant maximal direct moyen demi-onde sinusoidal ©= 180° Tous modeéles
T(br) =100 C (voir courbe figure 1) lravy max 6A
4.2.4. — Courant direct de surcharge accidentelle (sans réapplication de la tension Tous modéles

inverse {une seule impulsion de demi-onde sinusoidale de 10 ms)

lksy Max  75A

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de Qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant a la présente spécification particuliére. .
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Figure 1 : Courbe de réduction du courant direct moyen
en fonction de la température de boitier

4.3.- Températures :
4.3.1- Température de boftier —--——-—————————————m—— T max 125 °C
Température maximale de boitier pour laquelle les valeurs case
de la tension sont spécifiées dans les paragraphes 4.1.
4.3.2.- Température virtuelle de jonction --——-———————————moe T(v‘) max 150 °C
Valeur maximale de la température de jonction pour la- J
quelle les valeurs du courant et de la tension sont
spécifides dans les paragraphes 4.1. et 4.2. .
min - &5 °C
4.3.3.- Tempé de StOCKAgEe ————meemm oo T
3.3 empératures de stockage stg max + 175 °C
5.- CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES,
Les caractéristiques suivantes sont données svmboles .. Unité
arT = 25 °C sauf indication contraire ym Limite
case max
S.1.- Tension directe de pointe & IF = BA ——mmmmmem—— Ve 1,4 v
Valeur maximale au courant de pointe correspondant
a T x la valeur maximale du courant direct moyen IF(AV)max
= ° —
Tcase 100 °c IF(AV) 6 A VFM(2) 1,5
T = ° = 8
(vi) ~ 22 7€ Igy T 19A Vem(1) L
5.2.- Courant inverse
La valeur maximale du courant de pcointe inverse IRM a la
tension iverse de pointe spécifiée VRRM
5.2.1~ A la température Tease - 25 °C sans dissipation dans le
sens direct ————-————————————————— IRM(I) N 50 HA
100 °C I 1 mA
5.2.2.- A la température T = sans dissipation dans le RM(3) .
eas€ 125 o¢ 1 2 mA
sens direct —-——————m-—— - mm e e e oo RM(2) +
5.3.- Puissance totale dissipée (voir figure 2 page 3) Ptot
valeur max
5.4.- RECOUVREMENT
Temps de recouvrement inverse dun courant —-—---—-——we——————4 trr + 200 ns
IF =1 A,VR = 30 V,d1r / dt = 15 A”“"RM < 2 A, = 02A;
_ Aal A e e OC/W
5.5. Résistance thermique Rth(j-case) 5,5 /
Jonction au point de référence : Valeur maximale
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GROQUPE A
Lot par lot
Tous les essais sont non-destructifs NP : Niveau de prélévement
(paragraphe 3.5.6 de CECC 50 000) NQA : donné en %
ENCES
CONDITIONS EXIG ES DE CONTROLE
EXAMEN ar = 25 °C N
REFERE
o NeE case . LIMITES NIVEAUX
ESSAI ) sauf indication F L
; contraixe min max Unité NP NQA NP |NOA
(%) (%)
Sous-groupe Al
Examen visuel 4.2.1 4.2.1 Satisfaisant 1 0,65 I 0,65
EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
| SOUS=GROUPE A2a
Inopérants II 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement)
1T 0,15 transistors
II 0,25 diodes de redressement
Sous-groupe AZb
Défauts inopérants note voir nofe 1 0,25 I1 0,25
Autres défauts ) 0,65 0,65
Tension directe de 4.3.4 IFM =19 a 1,8 v
pointe D.041
< 0
Vem (1) tp € 500 us
. = 5
Cogrant inverse de 4.3.4 VRM VRRM max 1 HA
pointe D.042
I
RM (1)
Sous-groupe A3
Non applicable
Sous—groupe A4
! ’
Temps de recouvre- Voir schéma de mesure
ment inverse de annexe page 7
courant dir/dr ~ iS5 A/us
t I_ =12 v =30V 200 ns
rr F R
< i = 2
IRM A 2 A .‘er O, A
Note - - défauts inopérants électriques : circuit ouvert, court circuit.
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Figure 2 : Courbe de puissance totale dissipée Documents
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